












































































专利名称(译) 半透过型边缘场开关模式液晶显示装置

公开(公告)号 CN1862328A 公开(公告)日 2006-11-15

申请号 CN200510118738.9 申请日 2005-10-31

[标]申请(专利权)人(译) 京东方显示器科技公司
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当前申请(专利权)人(译) 海帝士科技公司

[标]发明人 郑然鹤
金香律
朴准伯
金贵铉

发明人 郑然鹤
金香律
朴准伯
金贵铉

IPC分类号 G02F1/1333 G02F1/1335

CPC分类号 G02F1/134363 G02F1/133555 G02F2001/133638 G02F2201/122

代理人(译) 李贵亮

优先权 1020050039251 2005-05-11 KR

其他公开文献 CN100428009C

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明公开了一种能够提高品质的半透过型边缘场开关模式液晶显示装
置。使分别具有对置电极及狭缝形态的像素电极的下部基板在存在有液
晶层的状态下与上部基板相对配置，在上述上部基板的外侧配置上部偏
振板，在上述下部基板的外侧配置下部偏振板，在上述反射区域的下部
基板的内侧具有含有机树脂膜的反射板，在具有上述反射板的下部基板
和下部偏振板之间具有下侧λ/2板，在具有上述上部基板和上部偏振板之
间具有上侧λ/2板，对上述像素电极进行构图，使其在反射区域和透过区
域倾斜角、狭缝的宽度以及间隔相互不同，上述反射区域的液晶层的相
位滞后值从0转换到λ/4，上述透过区域液晶层的相位滞后值从0转换到λ
/2。
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